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Przedmiotem wynalazku jest Kkieszonkowy sy-
gnalizator przekroczenia dawki promieniowania jo-
nizujacego, przeznaczony gléwnie do ostrzegania o-
s6b narazonych zawodowo na dziatanie tego pro-
mieniowania.

Znane s sygnalizatory przekroczenia dawki pro-
mieniowania jonizujgcego, na przykiad sygnaliza-
tor opisany w pattentach polskich nr nr 67037 i
77018, kitory skiada sie z komory jonizacyjnej z
kondensatorem, wzmacniacza z gloSnikiem, genera-
tora akustycznego oraz uklaldu zasilajacego. Gene-
rator akustyczny zawiera tranzystor polowy, Kkto-
rego bramka izolowana jest podigczona do komory
jonizacyjnej, a podioze tego tramzystora stanowi
elektrode sterujacg i jest podiaczone do obwodu
rezonansowego generatora akustycznego.

Wady opisanego sygnalizatora polegaja ma tym, .

ze ma on stosunkowo duzy rozrzut progu zadzia-
lania 'w czasie, ktéry zalezy od ukiadu generato-
ra akustycznego wyposazonego w tranzystor polo-
wy. Dziatanie tego tranzystora nie jest jednoznacz-
ne z chwilg podigczenia do ukiladu generatora aku-
stycznego napiecia zasilajgcego. Pojawia sie tak-
2e zanik drgan w ukladzie tego generatora przy
przecigzeniach dawkami promieniowania jonizuja-
cego, po osiggnigeiu progu wartosci zadamej. Po-
nadto sygnalizator zawiera tramsformator napiecia,
ktéry wplywa na obnizenie stopnia niezawodnosci
calego przyrzadu.
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Celem wynalazku jest opracowanie nowego sy-
gnalizaltora przekroczenia dawki promieniowania jc-
nizujacego, kitory bedzie pozbawiony opisanych wad
i niedogodnosici. .

Cel ten osiggnieto przez to, ze w ukladzie syg-
nalizatora baza tranzystiora gemeratora alusstycz-
nego jest polaczona poprzez rezystor, lub poprzez
rezystor i digg_e Zenera, z drenem tranzystora po-
lowego stopnia blokujgcego, ktorego bramka jest
polaczona z komorg jonlizacyjna i z jednym korn-
cem kondensatora tej komory, a drugi komiec te-
go kondensatora jest podigczony bezpe§rednio do
wyjscia ukladu dodatniego sprzezenia ‘SWmdtmego,
ktorego wejscie jest podigczone do obwodu ko-
lektora tranzystora generatora akustycznego,

Ponadto w tym ukladzie niepotaczony z komora
jonizacyjng koniec kondensatora tej komaory jest
potaczony z jednym koncem linnego kondensatora,
przy czym ten sam koniec kondensatora 'jesit pod-
laczony rowmnolegle poprzez diode i rezystor do
masy, a takze poprzez inny rezystor do bazy tran-
zystora, ktorego emilter jest potaczony z masa, a
kolektor — poprzez rezystor — z baza tranzystora
generatora akustycznego oraz poprzez inny rezys-
tor z baza tranzystora, kitérmego emiter jest pod-
taczony do jednego z biegunow zrodia zasilania,
a kolektor tego tramzystora jest polaczony poprzez
rezystor ze Zréodiem tramzystora polowego stopnia
blokujgcego, ktore réwmolegle poprzez kondensator
i rezystor jest podigczone do masy. Przy czym kon-
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densator polaczony z jednej strony z kondensato-
rem komory jonizacyjnej jest polaczocny drugim
koncem z wygéciem ukladu dodatniego sprzezenia
zwrotnego.

Poza tym uklad sygnalizatora ma dwie dodat-
kowe petle polgczen, z kitérych jedng stanowi po-
Iaczenie jednego konca kondensatora komory jo-
nizacyjnej poprzez ukiad réwnoleglego polaczenia
rezystora i kondensatora do masy, a jednoczesnie

. poprzez uklad réwnolegtego polaczerfia diody i kon-
densatora do jednego konca kondensatora, ktory
jest polaczony z wyjsciem ukladu dodatniego sprze-
Zehia zwrotnego. Druga zas petle stanowi polacze-
nie jednego konca kondensatora komory joniza-
cyjnej poprzez rezystor, lub rezystor i diodg, do
ukladu kontroli napiecia baterii zasilajgcej sygna-
lizator. '

Kieszonkowy sygnalizator wedlug wynalazku cha-
rakitoryzuje sie mniejszym poborem mocy elektry-
ctznej przy wytkszym poziomie glo$ncsci odbierane-
Ig'x) sygnatu akustycznego, przy czym sygnat ten
jest modulowany, co polepsza istotnie warunki je-
go styszalnosci. Uktad sygnalizatora pozwala na o-
cene stopniia, zuzydia baterii zasiladjacej. Sygnaliza-
tor zbudowany na tym ukiadzie cechuje sie wy-
sokim stopmniem niezawodnosci.

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w
przykladzie wykonania na rysunku, na ktérym fig.
_1 przedsitawia schemat elekitryczny przykladu wy-
konania sygnalizatora z sygnalizacja ciggla, a fig.
2 — schemat elektryczny przykladu wykonania
sygnalizatora z sygnalizacja modulowana. )

W przykiadzie (wykonania przedstawionym na
fig. 1 elektroda wewnetrzna komory jonizacyj-
nej K jest potaczoha z kondemsatoremn komory Ck

“oraz z bramka tranzystora polowego T2 stopnia

blokujacggo Sb. Zrédio tranzystora polowego T2
jest polaczone poprzez rezystor R7 do masy, a
dren tego tranzystora T2 jest polaczony przez dio-
de D2 i rezystor Rl z bazg tranzystora T1 genera-
tora akustycznego G, pracujgcego - w ukladzie
Hartley’a, w ktérym indukcyjnos§é¢. L obwodu re-
zonansowego stanowi uzwiojenie grosnika Gl Kolek-
tor tranzystora T1 jest polaczony z wejsciem We
ukiadu dodatniego sprzezenia zwrotnego D, skla-
dajacego sie z diody prostowniczej D4, rezystora
R10 i kondensatora C5. Wyjscie Wy ukladu do-
datniego sprzezenia zwrotnego D jest potaczone z
kondensaltorem kiomory Ck i zamyka obwdd dodat-
niego sprzezenia zwrotnego. Kondensator komory
Ck jest polgczony réwniez poprzez’ rezystor R9 z
ukiadem kontroli napigcia baterii U, stanowiacym
odpowiedni dzielnik podigczony do baterii zasila-
jacej.

W przyktadzie wykonania przcdstawionym na fig.
2 elektroda wewnetrzna komory jonizacyjnej K,
.polaczona jest z kondensatorem komory Ck, oraz
z ‘bramkg tranzystora polowego T2 stopnia bloku-
jacego Sb. Dren tramzystora polowego T2 jest po-
tgczony poprzez rezystor R1 i diode DZ z -bazg
tranzystora T1 generatora akustycznego G, pracujg-
cego w ukiadzie Hartley’a. Kolektor tranzystora T1
jest podigczony do wejscia We ukladu dodatniego
sprzezenia zwrctnego D. Wyjscie Wy ukiadu do-
datniego sprzezenia zwrotnego D jest polaczone po-
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przez kondensatcr C2: z rezystorem R2 i diodg

D1, ktére sg potaczone réwnolegle do masy, a tak-

ze z kondensatorem komory jonizacyjnej Ck —
bezpcdrednio, lub poprzez réwnolegle pcigczenie
dicdy D2 i kondensatora C4, dodatkowo potgczo-
nych jednym koncem do masy poprzez rezystor RS
i kondensator C3, z rezystorem R3 podigczonym
do bazy tranzystora T3. Emiter tranzystora T3
jest polaczony z masg, a kalektor tego tranzysio-
ra T3 jest polaczony poprzez rezystor R4 z baza
tranzystora T1 generatora akustycznego G i po-
przez rezystor R5 — z bazg tranzystora T4. Emi-
ter tranzystora T4 jest polgczony z jednym bie-
gunem balterii zasilajacej, a kalektor tego tranzy-
stora T4 jest polaczcny przez rezystor R6 ze zrod-
tem tranzystcra polowego T2. Zrédio tranzystora
polowego T2 jest polgczone dalej 'pfzez réwnolegle
polgczenie rezystora R7 i kondensatora Cl z ma-
sa. Kondonsator Ck komeoery jonizacyjnej K jest po-
tgczony rowniez poprzez rezystor R9 i diode D3
z ukladem kontroli baterii U. '

. Zastrzezenia patentowe

1. Kieszonkowy sygnalizator przekroczenia daw-
ki promieniowania jonizujgcego, zawierajacy ko-
more jonizacyjna z kondensatorem, stopien bloku-
jacy na tranzystorze polowym, generator akusty-
czny i uklad dodatniego sprzezenia zwrotnego, zna-
mienny tym, ze baza tranzystora (T1) generatora
akustycznego (G) jest polaczona poprzez rezystor
(R1), lub rezystor (R1) i diode Zenera (Dz), z dre-
nem tranzystora polowego (T2) stopnia blokujace-
go (Sb), ktérego bramka jest polgczona z komo-
ra jonizacyjna (K) i z jednym koncem kondensa-
tora komory (CKk), a drugi koniec tego kondensa-
tora (Ck) jest podigczony do wyjscia (Wy) ukladu
dodatniego sprzezenia zwrotnego (D), ktérego wej-
Scie (We) jest podiaczome do obwodu kolektora
tranzystora (T1) generatora. akustycznego (G).

2. Kieszonkowy sygnalizator wedlug zastrz. 1,
znamienny tym, Ze niepolaczony z komora joni-

zacyjna (K) koniec kondensatora komory (Ck) jest

polaczony z jednym koncam kondensatora (C2),
przy czym ten sam koniiec kondensatora (C2) jest
podigczony réwnolegle poprzez diode (D1) i rezy-
stor R2) do masy, a takze poprzez rezystor (R3)
do bazy tranzystora (T3), kitérego emiter jest po-
laczony z masg, a kolektor — poprzez rezystor (R4)
z bazg tranzystora (T1) generatora akustycznego (G)
oraz poprzez rezystor (R5) z baza tranzystora (T4),
ktérego emiter jest podigczony do jednego z bie-
gunéw zrodia zasilamia (ZS), a kolekitor tego tran-
zystora (T4) jest polaczony poprzez rezystor (R6)
ze zrodlem tranzystora polowego (T2) stopnia blo-
kujacego (Sb), kitére jest réwmolegle poprzez kon-
densator (Cl) i rezystor (R7) podigczome do ma-
sy, a drugi koniec kondensatora (C2) jest potaczo-
ny z wyjsciem (Wy) ukladu dodatniego sprzezenia
zwrotnego (D).

3. Kieszonkowy sygnalizator wedlug zastrz. 1 al-
bo 2, znamienny t{ym, ze niepotaczony z komorg
jonizacyjng (K) koniec kondensatora komory (CK)
jest podiaczony poprzez uklad réwnoleglego po-
lgczenia rezystora (R8) z kondensatorem (C3) do

\
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masy, a jednoczesnie poprzez ukiad réwnolegtego zacyjna (K) koniec kondensatora komory (Ck) jest
polaczenia diody (D2) i kondensatora (C4) do jed- podigczony do ukladu kontroli napiecia baterii za-
nego konca kondensatora (C2). silajacej (U) poprzez rezystor (R9), lub poprzez ten
4. Kieszonkowy sygnalizator wedtug zastrz. 1, rezystor (R9) i diode (D3).

znamienny tym, ze niepotgczony z komorg joni- 5
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